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InGaAs PD-TIAレシーバー

KPDX1GK-T

高速のInGabs PINフォトダイオードとトランスインピーダンスアン
プ、バイパスコンデンサを小型のTO-46型パッケージに搭載してい
ます。ARコートされたボールレンズキャップで気密封止されてお
り、シングルモードファイバとの結合が容易です。ピグテールとL
C-ROSAモジュールもオプションで対応可能です。

特徴

高感度

低雑音/高速トランスインピーダンスアンプ搭載 (OC-24)

PDモニタ電流取り出し端子付き5ピンパッケージ

用途

光通信

光LAN

OE変換器

パッケージ

PIGTAIL
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絶対最大定格

項目 記号 定格値 単位 備考

供給電圧 Vcc -0.5 to 6.5 V -

最大光入力 Pimax 4 mW -

動作温度 Topr -40 to +85 ℃ -

保存温度 Tstg -40 to +85 ℃ -

電気的・光学的特性(指定の無い場合 Ta=25℃)

項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 備考

検出波長 λ 900 - 1700 nm -

動作電圧 Vop 3 3.3 3.6 V -

供給電流 Icc 30 42 55 mA -

ビットレート BR - 1.25 - - -

帯域幅@-3dB BW - 0.86 - GHz RL=50Ω Pi=-10dBm Small
signal modulation

最小受信感度 Pmin - -32 - dBm Single ended BER=10-10

出力インピーダンス Zo 40 50 60 Ω single ended

差動出力電圧 Vo 320 400 480 mVpp Differential RL=100Ω

光電変換効率 ηPE - 22.5 - kV/W Single ended RL=50Ω

光反射減衰量 ORL 27 min. dB λ=1310nm

電気的パラメータ - PD-TIbの仕様をご参照ください - -

光ファイバー - シングルモードファイバー - -

光コネクタ - SCコネクタ - -

モードフィールド径 * - 9.5±1 µm -

クラッド径 * - 125±2 µm -

比屈折率差 * - 0.3±0.04 % -

ファイバー径 * - 0.9±0.1 - -

ファイバー長 * - 1100±100 - -

最小曲げ半径 * - 20 - -

光ファイバ特性(指定の無い場合 Ta=25℃ *ピグテールタイプのみ)

項目 記号 定格値 単位 備考
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